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Szybka bariera laserowa SBL-5
Specjalizowany modut laserowwiatta czerwonego z dwukierunkgwegulacy potozenia wizki przystosowany do
wspOtpracy z detektorem promieniowania laserazmaezony do zastosowania w precyzyjnych uktadach
pomiarowych.
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Skompletowanie:
1. Modut lasera ML-48P-650-1W5;
2. Zespot fotokomérki ZF-5.

Dane techniczne:

e Odlegta¢ pracy ~10m (opcjonalnie <100m dla daleko gg@wego obiektywu lasera).

* Typowa doktadn& kontroli potazenia ~3,5mm (opcjonalnie inna zata od zastosowanych diafragm, mocy
lasera i odlegteci pracy, do 0,05mm).

Opcje wykonanie: inne moce i dtugéci fali (rowniez podczerwian) oraz diafragmy przystosowane do innych
odlegtasci wspétpracy laser - detektor.

Dane techniczne lasera ML-48P-650-1W5.

Modut laserowy posiada wewinzny sterownik zapewniggy stabilizacy $redniej mocy wyjciowej, ukiad
mickkiego startu, zabezpieczenie przed uszkodzenieaym pdwrotnej polaryzacji nagiia zasilania oraz uktad
zabezpieczenia ESD.

» klasa bezpieczstwa 2 wg PN-EN 60825 1:2010.

o dtugas¢ fali A=650nm;

+ dioda laserowa Po=5mW;

» $rednica wazki laserowej ~4,5mm;

e wyjsciowa mocsrednia <imw,

» zasilanie 5VDC/40mA (opcjonalnie inne uzgode);

e optyka - obiektyw akrylowy dwuasferyczny F=8mm; NA27;dczynne=4,5mm; AR;
» mozliwos¢ regulaciji zogniskowania wiki lasera; wielké¢ plamki fabrycznie zogniskowanego lasera wynosi
3cm na odlegieci 6m;
» obudowa — aluminium czernione;
* wymiary: kolnierz mocujcy ®36mm x 70mm;
» zakres regulacji pofenia wizki wkretami od czota lasera w obu kierunkach #1,5
« mocowanie przy pomocy trzech wkbw M2,5x10 rozstawionych naednicy 28mm co 120
e przewdd zasilagy TLWY 2x0,124 diugécl5cm;
czerwony - plus
niebieski - minus
(opcjonalnie okggty @4mm, LiYY 2x0,25, biaty minus; Browy plus. Opcjonalnie gniazdo JACK 5,5/2,1
przeznaczone do wspétpracy z do gniazdkowym zasita sieciowym z przewdd aigtym @4mm,
LiYY 2x0,25, dluga¢ ~1m;
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Uwaga: biegun ujemny zasilania pejczony jest galwanicznie z obudow lasera. Chroni zasilanie przed
chwilowymi przepieciami ponad 6V. W przypadku zasilania z prostych zsilaczy sieciowych wijczaé
w pierwszej kolejnasci zasilanie sieci a nagpnie modut lasera.

Dane techniczne zespotu fotokomorki ZF-5:

Fotokomorka zbudowana jest w oparciu o detektoeravy wyposaony w mikro soczewk o srednicy 3,5mm.
Detektor wyposzony jest w filtr optyczny oraz ostonkzabezpieczage przed fatlszywym swietleniemswiattem
dziennym, jarzeniowym oraz innymi typowynirédtami swiatta, Zawiera rowniz ukfad regulatora nagiia,
wzmacniacz, Schmitt trigger zapewnigy odpowiedni histerez sygnatu pozwalgpg na uniknécie wzbudzé
w przypadku zakiéde tta oraz uktad wycia Totem-Pole zapewnigly TTL/LSTTL kompatybilnéd¢ do 10
jednostek obaizenia. Opcjonalnie montowang przekaniki pétprzewodnikowe NO, NZ, uktad wigia OC oraz
regulator 24V z zabezpieczeniem od uszkodzeniaqumyotnym podiczeniu nagiciu zasilania.

« nakzenie Gwietlenia ~2mW/chy
e wspoiczynnik histerezy sygnatdwietlajgcego ~1,55
» filtr optyczny ze szkia barwionego RG630;lgme 2mm;

e wymiary @20 x 70 mm;

* mocowanie gwint M16x1x4mm

» diafragma detektora 3,5mm (opcjonalnie dé&Bym)

e zasilanie 4,5V+16V/20mA(opcjonalnie 24V);

e wyjscie TTL, TTLS, CMOS kompatybilne typ Totem Pole pgnizszego rysunku (opcjonalnie OC/100mA lub
2 przekaniki potprzewodnikowe PhotoMOS NZ oraz NO 60VAC/50A).

Uktad wyjscia z przekaznikami pétprzewodnikowymi PhotoMOS

- Uktad OC z rezystorem 2,7k dotgczonym do wyjécia OC/100mA
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*  czasy narastanie i opadania zboczy impulsuyaigyvego ~70ns;
e czasy opénienia zboczy impulséw wigiowych w stosunku do zmian wsejowego sygnatu optycznego
~5us;
*  Sinking current 50mA;
e Sourcing current 10mA;

»  obudowa korpus ze stali nierdzewnej, ostonka pweekioceniowa ze aluminium czernionego.
*  Zigcze 4pin lub przewody TLWY 4x0,124 lub przewod gty @4mm LIYY3x0,34 wg uzgodnie
Oznaczenia pinéw dlagdza:

1- +5V

2- -5V (masa)

3- Masa sygnatowa pgtzona z ujemnym biegunem zasilania.

4-  Wyjscie (opcjonalnie OC).

Oznaczenia przewodoéw TLWY:

Czerwony - plus zasilania;

Niebieski - minus zasilania;

Czarny - masa wygia pohczona z minusem zasilania;
Bialy — wyjscie (opcjonalnie OC).

Oznaczenia przewodow LIYY:

Brazowy - plus zasilania;

Zielony - minus zasilania pgdzony z mas sygnatu wy§ciowego;
Bialy - wyjscie;
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Oznaczenia przewodow TLWY dla opcji wgja z przekanikami pétprzewodnikowymi PhotoMOS:
Czerwony - plus zasilania;

Niebieski - minus zasilania;

Czarny i bialy - para przewodow wygja 1 (N2);

Zielony i byzowy - para przewoddw wigia 2 (NO).

Parametry uktadu z w§giem na przekaikach pétprzewodnikowych PhotoMOS;

. Dopuszczalne obgtenie 60VAC/500mA,;
e Op&nienie whczania przekanika w stosunku do zgdzania lasera dla wigia NZ

- 35us przy 5V i pgdzie 100mA,

Op&nienie wyhczania przekanika w stosunku do zgdzania lasera dla wigia NZ

- 50Qus przy 5V i pgdzie 100mA;

e Op&nienia dla wy§cia NO odwrotnie (oscylogramy paj);
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Charakterystyka spektralna detektora:

Normalized Spectral Response
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